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Semiconductor SB220 ... SB2100
Characteristics Kennwerte
Type Forward voltage Junction capacitance
Typ Durchlass-Spannung Sperrschichtkapazitat

Ve[V] @I:[A] @T; G [pF] @ Vr[V]
SB120 ... SB140 < 0.50 2.0 25°C typ. 80 4
SB150 ... SB160 < 0.70 2.0 25°C typ. 80 4
SB190 ... SB1100 < 0.79 2.0 25°C typ. 80 4
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Rated forward current versus ambient temperature') Forward characteristics (typical values)
Zul. Richtstrom in Abh. von der Umgebungstemp.") Durchlasskennlinien (typische Werte)
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. Junction capacitance vs. reverse voltage (typical)
Typ. instantaneous leakage current vs. rev. voltage Sperrschichtkapazitit in Abh. v.d. Sperrspg. (typ.)
Typ. Sperrstrom (Augenblickswert) U. Sperrspannung
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1 ! Disclaimer: See data book page 2 or website
1 10 10° (] 10 Haftungssauschluss: Siehe Datenbuch Seite 2
Peak forward surge current versus number of cycles at 50 Hz
DurchlaB-Spitzenstrom in Abh. von der Zahl der Halbwellen bei 50 Hz Oder M
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